Zesilovac 100W, 2x modul MX50

Elektronickad stavebnice pro radioamatéry

Popis funkce:

Stavebnice predstavuje dva moduly analogovych Hi-Fi koncovych zesilovacd o vykonu 100W.

Popis zapojeni:

Cely zesilovac je celotranzistorovy. Budici tranzistory jsou opatfeny chladi¢em, vykonové tranzistory je potfeba pripevnit na chladic¢
dostatecné velikosti — neni soucasti stavebnice. POZOR! Vykonové tranzistory musi byt na chladi¢ pfipevnény pres izola¢ni podlozky!
Vstup je pripojeny pomoci dvojité svorkovnice. Napajeci napéti i vystup pfipojime pomoci fastonl. Napajeni zesilovace je v rozmezi +15 az
145V. Zesilovac¢ nevyzaduje zadné nastaveni.

Popis sestaveni:

Soucastky osadime na plosny spoj v nasledujicim poradi: 1. Rezistory. 2. Kondenzatory - pozor na spravnou polaritu elektrolytickych
kondenzatord! 3. Diody. 4. Tranzistory. 5. Svorkovnice. 6. Fastony. PouZivejte kvalitni pajku (napf. Sn60Pb) s dostatecnym mnoZstvim
tavidla (kalafuna).

Uvedeni do provozu :

K uvedeni do provozu je potfebny zdroj +15 aZ +45V a univerzalni méfici pfistroj. 1. Zkontrolujeme sprdvnost zapajeni vsech
soucasti. Je-li vie v poradku, oCistime desky od zbytk( pajeni, napt. lihem nebo lihobenzinem. 2. Vystupni tranzistory opatfime pfislusnym
chladi¢em. Tyto musi byt pripevnény pres izolacni podlozky! 3. Pfipojime napajeci napéti. Pfi napéti £25V by mél byt odbér v obou vétvich
cca 20mA. 4. Vstupni signal privedeme bud' z predzesilovace, nebo pres potenciometr, kde nastavime minimalni halsitost. 5. Na vystup
zesilovace pfipojime reproduktor 100W/8ohmu. Potenciometrem zvySujeme vstupni signal, maximalné 1,2V. Pokud je vse v poradku,
z reproduktoru by mél vychazet zesileny nezkresleny zvuk.

Technické udaje :

Zesilovac 100W, 2x modul MX50 W029

Napajeci napéti: symetrické £15 az 45V
Celkovy odbér jednoho modulu: cca 1,5A
Vystupni vykon: 15-100W/8ohm — 1 modul
Vstupni citlivost: 1,2V
Odstup s/3: >98dB
Zkresleni: <0,009% (10W, 1kHz)
Rozméry jednoho modulu 75 x 63mm
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2N5401 obr. 1 osazovaci plan, pfipojeni napajeciho napéti, vstupu a vystupu
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chladi€ pro tranzistory T9, T10 a T11
svorkovnice dvojita 1ks

fastony 4ks

izolacni podlozka 4ks

Vyhrazujeme si pravo na zménu hodnot nebo typU soucastek bez vlivu na funkci zafizeni.

Mnoho Uspéchl pti stavbé, oZivovani a provozovani nasich stavebnic Vam preje firma /l'IAD Ex djoro 29.11.2020



